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(57)摘要

本实用新型提供一种3U  PXIe规格的高性能

存储板设计为PXIe规格，该板卡提供PCIe  2 .0 

x8通道。板卡采用一款SATA存储控制器作为核心

处理器件，可支持RAID0、RAID1、RAID10和JBOD模

式,板载同步动态随机存储器，支持ECC功能，用

于数据的缓存。板载SATA  3接口，使用mSATA规格

固态硬盘。同时，所述板卡还提供温度监控功能。

所述板卡提供最高8TB存储容量，读取速度2GB/

s，写入速度2.5GB/s，适用于复杂的嵌入式存储

场合。
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1.一种3U  PXIe规格的高性能存储板，其特征在于：

所述3U  PXIe规格的高性能存储板，包括：PXIe总线接口、存储控制器、高速动态随机存

储器、温度传感器、带电可擦可编程只读存储器、非易失闪存、电源管理模块、接插件、存储

卡模块；

其中，PXIe总线接口连接存储控制器，PXIe总线接口实现存储控制器和上位机的PCIe

总线通信；

存储控制器，连接PXIe总线接口、高速动态随机存储器、温度传感器、带电可擦可编程

只读存储器、非易失闪存、电源管理模块、接插件，实现对存储数据的管理和控制；

高速动态随机存储器连接存储控制器，用来实现程序、数据和中间结果的缓存；

温度传感器，连接存储控制器，用来监测板卡温度；

带电可擦可编程只读存储器，连接存储控制器，用于数据存储；

非易失闪存，连接存储控制器,用于数据存储；

电源管理模块，连接PXIe总线接口、高速动态随机存储器、温度传感器、非易失闪存、接

插件，用来为所述3U  PXIe规格的高性能存储板提供所需的电压；

存储卡模块，连接接插件，用来存储数据；

接插件，连接存储控制器、电源管理模块、存储卡模块，为存储控制器和存储卡模块之

间通信、电源提供连接。

2.根据权利要求1所述的3U  PXIe规格的高性能存储板，其特征在于：

所述存储卡模块包括：接插件、固态硬盘；

其中，所述固态硬盘数量为8块，支持SATA总线和AHCI协议，接口规格是mSATA；

所述存储控制器，要求：UpStream支持PCIe  2.0  x8，DownStream支持SATA  3.0  x8；

所述高速动态随机存储器，要求：频率要求667MHz，数据位宽16bit；采用五个Bank设

计，每个Bank  1Gb，最低容量要求为1Gb。
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一种3U  PXIe规格的高性能存储板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯、网络、计算机电话整和、实时系统控制、产业自动化、实时数

据采集、军事系统等领域，尤其涉及3U  PXIe规格的高性能存储板。

背景技术

[0002] PXI  Express，简称：PXIe，机箱使用PCI  Express串行接口，连接它的系统槽和外

围设备。系统插槽与PXI不兼容，因此需要使用具有足够数量的PCIe连接器的控制器或者

PCIe接口来支持外设。串行接口的使用提升了外设的可用带宽，因为原则上它不是共享

BW—每个外设获得一个或者多个具有2.5GB/s比特率的串行连接。PXIe具有可热插拔、开放

性、可靠性特点。目前已被广泛的应用到通讯、网络、计算机电话整和、实时系统控制、产业

自动化、实时数据采集、军事系统等领域。 

[0003] 基于3U  PXIe规格的高性能存储板提供最大8TB的存储容量和高速的数据读取与

写入速率，适用于复杂的嵌入式存储场合。

发明内容

[0004] 为了满足复杂的嵌入式存储场合，本实用新型提供了一种3U  PXIe规格的高性能

存储板，该主控板基于一款SATA存储控制器，设计为3U  PXIe规格，可应用于所有3U  PXIe机

箱中。

[0005] 所述3U  PXIe规格的高性能存储板，包括：  PXIe总线接口、存储控制器、高速动态

随机存储器、温度传感器、带电可擦可编程只读存储器、非易失闪存、电源管理模块、接插

件、存储卡模块。

[0006] 其中，PXIe总线接口连接存储控制器，PXIe总线接口实现存储控制器和上位机的

PCIe总线通信。

[0007] 存储控制器，连接PXIe总线接口、高速动态随机存储器、温度传感器、带电可擦可

编程只读存储器、非易失闪存、电源管理模块、接插件，实现对存储数据的管理和控制。

[0008] 高速动态随机存储器连接存储控制器，用来实现程序、数据和中间结果的缓存。

[0009] 温度传感器，连接存储控制器，用来监测板卡温度。

[0010] 带电可擦可编程只读存储器，连接存储控制器，用于数据存储。

[0011] 非易失闪存，连接存储控制器，用于数据存储。

[0012] 电源管理模块，连接PXIe总线接口、高速动态随机存储器、温度传感器、非易失闪

存、接插件，用来为所述3U  PXIe规格的高性能存储板提供所需的电压。

[0013] 存储卡模块，连接接插件，用来存储数据。

[0014] 接插件，连接存储控制器、电源管理模块、存储卡模块，为存储控制器和存储卡模

块之间通信、电源提供连接。

[0015] 所述存储卡模块包括：接插件、固态硬盘；

[0016] 其中，所述固态硬盘数量为8块，支持SATA总线和AHCI协议，接口规格是mSATA。
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[0017] 所述存储控制器，要求：UpStream支持PCIe  2 .0  x8，DownStream支持SATA  3 .0 

x8。

[0018] 所述高速动态随机存储器，要求：频率要求667MHz，数据位宽16bit；采用五个Bank

设计，每个Bank  1Gb，最低容量要求为1Gb。

[0019] 本实用新型的有益效果是：所述3U  PXIe规格的高性能存储板设计为PXIe规格，该

板卡提供PCIe  2 .0  x8通道。板卡采用一款SATA存储控制器作为核心处理器件，可支持

RAID0、RAID1、RAID10和JBOD模式,板载同步动态随机存储器，支持ECC功能，用于数据的缓

存。板载SATA  3接口，使用mSATA规格固态硬盘。同时，所述板卡还提供温度监控功能。所述

板卡提供最高8TB存储容量，读取速度2GB/s，写入速度2.5GB/s，适用于复杂的嵌入式存储

场合。

[0020] 下面通过附图和实施例，对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型提供的3U  PXIe规格的高性能存储板的结构框图。

[0022] 图2为本实用新型提供的3U  PXIe规格的高性能存储板包括的存储卡模块的结构

框图。

具体实施方式

[0023] 如图1所示，为本实用新型提供的3U  PXIe规格的高性能存储板的结构框图。所述

3U  PXIe规格的高性能存储板包括：PXIe总线接口11、存储控制器12、高速动态随机存储器

13、温度传感器14、带电可擦可编程只读存储器15、非易失闪存16、电源管理模块17、接插件

18、存储卡模块19。

[0024] 其中，PXIe总线接口11连接存储控制器12，PXIe总线接口11实现存储控制器12和

上位机的PCIe总线通信。

[0025] 存储控制器12，连接PXIe总线接口11、高速动态随机存储器13、温度传感器14、带

电可擦可编程只读存储器15、非易失闪存16、电源管理模块17、接插件18，实现对存储数据

的管理和控制。

[0026] 高速动态随机存储器13连接存储控制器12，用来实现程序、数据和中间结果的缓

存。

[0027] 温度传感器14，连接存储控制器12，用来监测板卡温度。

[0028] 带电可擦可编程只读存储器15，连接存储控制器12，用于配置文件数据存储。

[0029] 非易失闪存16，连接存储控制器12，用于固件文件数据存储。

[0030] 电源管理模块17，连接PXIe总线接口11、存储控制器12、高速动态随机存储器13、

温度传感器14、非易失闪存15、接插件18，用来为所述3U  PXIe规格的高性能存储板提供所

需的电压。

[0031] 存储卡模块19，连接接插件18，用来存储数据。

[0032] 接插件18，连接存储控制器12、电源管理模块17、存储卡模块19，为存储控制器和

存储卡模块之间通信、电源提供连接。

[0033] 所述存储卡模块包括：接插件18、固态硬盘20；
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[0034] 其中，所述固态硬盘20数量为8块，支持SATA总线和AHCI协议，接口规格是mSATA。

[0035] 所述存储控制器12，要求：UpStream支持PCIe  2.0  x8，DownStream支持SATA  3.0 

x8。

[0036] 所述高速动态随机存储器13，要求：频率要求667MHz，数据位宽16bit；采用五个

Bank设计，每个Bank  1Gb，最低容量要求为1Gb。

[0037] 本实用新型的有益效果是：所述3U  PXIe规格的高性能存储板设计为PXIe规格，该

板卡提供PCIe  2 .0  x8通道。板卡采用一款SATA存储控制器作为核心处理器件，可支持

RAID0、RAID1、RAID10和JBOD模式,板载同步动态随机存储器，支持ECC功能，用于数据的缓

存。板载SATA  3接口，使用mSATA规格固态硬盘。同时，所述板卡还提供温度监控功能。所述

板卡提供最高8TB存储容量，读取速度2GB/s，写入速度2.5GB/s，适用于复杂的嵌入式存储

场合。

[0038] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其进行限

制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理

解：其依然可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而这些修改或者等同替

换亦不能使修改后的技术方案脱离本实用新型技术方案的精神和范围。
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图1
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图2
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